
概要 _______________________________
過電圧保護コントローラのMAX4864L/MAX4865L/
MAX4866L/MAX4867は、最高+28Vの高電圧および
最低-28Vの負電圧の障害から低電圧システムを保護し
ます。これらのデバイスは、低コストのコンプリメン
タリMOSFETを駆動します。入力電圧が過電圧スレッ
ショルドを超えると、これらのデバイスはnチャネル
MOSFETをターンオフして保護対象部品の損傷を防ぎ
ます。入力電圧がグランドを下回ると、これらのデバ
イスはpチャネルMOSFETをターンオフして保護対象
部品の損傷を防ぎます。内蔵チャージポンプは外付け
コンデンサを不要にし、MOSFET GATENを駆動して
シンプルで堅牢なソリューションを実現します。

過電圧スレッショルドは、+7.4V(MAX4864L)、+6.35V
(MAX4865L)、+5.8V(MAX4866L)、および+4.65V
(MAX4867)にプリセットされています。入力電圧が
低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを下回ると、
デバイスは低電流スタンバイモード(8.5µA)に入ります。
また、シャットダウン(ENをロジックハイに設定)では、電流
がさらに減少します(0.4µA)。MAX4864L/MAX4865L/
MAX4866LのUVLOスレッショルドは+2.85Vで、
MAX4867のUVLOスレッショルドは+2.5Vです。

さらに、入力を1µFのコンデンサでグランドにバイパス
すると、入力に対して±15kVのESD保護が行われます。
すべてのデバイスは、小型6ピンのSOT23パッケージ
および2mmx2mmの6ピンµDFNパッケージで提供され、
-40℃～+85℃の温度範囲で動作が保証されています。

アプリケーション_____________________
携帯電話

ディジタルスチルカメラ

PDAおよびパームトップ機器

MP3プレーヤ

特長 _______________________________
♦ 過電圧保護：最高+28V

♦ 逆極性保護：最低-28V

♦ プリセット過電圧(OV)トリップレベル：
7.4V、6.35V、5.8V、4.65V

♦ 低コストのコンプリメンタリMOSFETを駆動

♦ 50msの起動遅延内蔵

♦ チャージポンプ内蔵

♦ スタンバイ電流：8.5µA(UVLOモードの場合)

♦ シャットダウン電流：0.4µA

♦ 過電圧障害FLAGインジケータ

♦ 6ピン(2mm x 2mm)µDFNおよび
6ピンSOT23パッケージ
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型番 _______________________________

PA R T PIN - 
PA C K A G E

OV TRIP
LEVEL (V)

TOP
MARK

PKG
CODE

M A X4 8 6 4 L E U T- T 6 S OT23- 6 7.40 ABVO —

M AX 4864LE LT 6 µD FN * 7.40 AAE L622-1

M A X4 8 6 5 L E U T- T 6 S OT23- 6 6.35 ABVP —

M AX 4865LE LT 6 µD FN * 6.35 AAF L622-1

M A X4 8 6 6 L E U T- T 6 S OT23- 6 5.80 ABVQ —

M AX 4866LE LT 6 µD FN * 5.80 AAG L622-1

M A X4 8 6 7 E U T- T 6 S OT23- 6 4.65 ABVN —

M AX 4867E LT 6 µD FN * 4.65 AAD L622-1

ファンクションダイアグラムはデータシートの最後に記載され
ています。

すべてのデバイスは-40℃～+85℃の温度範囲で動作が保証
されています。

* 開発中の製品。入手性についてはお問い合わせください。
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標準動作回路 ________________________ ピン配置____________________________
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本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び
誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

無料サンプル及び最新版データシートの入手には、マキシムのホームページをご利用ください。http://japan.maxim-ic.com
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2 _______________________________________________________________________________________

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

IN to GND ..............................................................-0.3V to +30V
GATEN, GATEP to GND ........................................-0.3V to +12V
IN to GATEP ...........................................................-0.3V to +20V
FLAG, EN to GND ....................................................-0.3V to +6V
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

6-Pin µDFN (2mm x 2mm) (derate 2.1mW/°C
above +70°C) ..............................................................168mW
6-Pin SOT23 (derate 8.7mW/°C above +70°C)............696mW

Operating Temperature Range ..........................-40°C to +85°C
Junction Temperature .................................................... +150°C
Storage Temperature Range ............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) ................................+300°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VIN = +5V (MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L), VIN = +4V (MAX4867), TA = -40°C to +85°C, CGATEN = 500pF, unless otherwise
noted. Typical values are at TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Input Voltage Range VIN 1.2 28.0 V

MAX4864L 7.0 7.4 7.8

MAX4865L 5.95 6.35 6.75

MAX4866L 5.45 5.8 6.15
Overvoltage Trip Level OVLO VIN rising

MAX4867 4.35 4.65 4.95

V

MAX4864L 75

MAX4865L 65

MAX4866L 55
Overvoltage Lockout
Hysteresis

MAX4867 50

mV

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L 2.65 2.85 3.05Undervoltage Lockout
Threshold

UVLO VIN falling
MAX4867 2.3 2.5 2.7

V

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L 44Undervoltage Lockout
Hysteresis MAX4867 25

mV

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L 77 120
IN Supply Current IIN EN = GND

MAX4867 68 110
µA

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L,
VIN = +2.6V

8.5 22
UVLO Supply Current IUVLO EN = GND

MAX4867, VIN = +2.2V 8 18

µA

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L,
VIN = 3.6V

0.4 2
Shutdown Supply Current ISHD EN = 1.6V

MAX4867, VIN = 3.6V 0.4 2

µA

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L 9 9.83 10
GATEN Voltage VGATEN 1µA load

MAX4867 7.5 7.85 8.0
V

GATEN Pulldown Current IPD VIN > OVLO, VGATEN = +5.5V 12 32 65 mA

GATEP Clamp Voltage VCLAMP 13.5 16.5 19.5 V

GATEP Pulldown Resistor RGATEP 32 48 64 kΩ
FLAG Output-Low Voltage VOL ISINK = 1mA 0.4 V

FLAG Leakage Current VFLAG = +5.5V 1 µA

EN Input-High Voltage VIH 1.5 V

EN Input-Low Voltage VIL 0.4 V
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VIN = +5V (MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L), VIN = +4V (MAX4867), TA = -40°C to +85°C, CGATEN = 500pF, unless otherwise
noted. Typical values are at TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

EN Input Leakage Current ILKG EN = GND or +5.5V 1 µA

TIMING

Startup Delay tSTART VIN > UVLO to VGATEN > 0.3V, Figure 1 20 50 80 ms

FLAG Blanking Time tBLANK VGATEN > 0.3V to VFLAG < 0.3V, Figure 1 20 50 80 ms

GATEN Turn-On Time tGON

CGATEN = 500pF, VGATEN = 0.3V to +8V
(MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L)
VGATEN = 0.3V to +7V (MAX4867), Figure 1

10 ms

GATEN Turn-Off Time tGoff

V I N  r i si ng  at 3V /µs fr om  + 5V  to + 8V 
( M AX 4864L/M AX 4865L/M AX 4866L) ,
or  fr om  + 4V  to + 7V  ( M AX 4867) 
V GAT E N  =  0.3V , C GAT E N  =  500p F, Fi g ur e 2

7 20 µs

FLAG Assertion Delay tFLAG

VIN rising at 3V/µs from 5V to 8V
( M AX 4864L/M AX 4865L/M AX 4866L) ,
or from +4V to +7V (MAX4867), VFLAG = 0.3V,
Figure 2

3.5 µs

Initial Overvoltage Fault Delay tOVP

VIN rising at 3V/µs from 0V to +9V, time from
VIN = 5V to IGATEN = 80% of IPD (GATEN pulldown
current), Figure 3

1.5 µs

Disable Time tDIS VEN = +2.4V, VGATEN = 0.3V, Figure 4 2 µs
Note 1: All parts are 100% tested at +25°C. Electrical limits across the full temperature range are guaranteed by design and correlation.

VGATEN

VEN

+0.3V

+2.4V

tDIS

図4.  ディセーブルタイミングダイアグラム

VIN VUVLO

tGON

tSTART

VGATEN

VFLAG

tBLANK
+0.3V

+8V (+7V)*

*MAX4867

+5V

+0.3V

図1.  起動タイミングダイアグラム

VIN
VOVLO

VGATEN

VFLAG

tFLAG

tGOFF

+0.3V

+0.3V

+5V

図2.  シャットダウンタイミングダイアグラム

VIN
VOVLO

tOVP

IGATEN

80%

0V

図3.  パワーアップ過電圧タイミングダイアグラム
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標準動作特性 _______________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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MAX4867

POWER-UP RESPONSE
MAX4864 toc06

20ms/div

10V

0V

5V

0V
IN

GATEN

FLAG

5V

0V
ADAPTER

5V

0V

POWER-UP RESPONSE
MAX4864 toc07

IN
5V/div

FLAG
5V/div

OUT
5V/div

ADAPTER
5V/div

20ms/div

IIN
1A/div

OVERVOLTAGE RESPONSE
MAX4864 toc08

IN

FLAG
5V/div

GATEN
5V/div

ADAPTER

2µs/div

IGATEN
10mA/div

5V

8V

5V

8V
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POWER-UP OVERVOLTAGE RESPONSE
MAX4864 toc09

IN

FLAG

GATEN

ADAPTER

20ms/div

8V
0V

8V

0V

5V

0V

0V

NEGATIVE VOLTAGE RESPONSE
MAX4864 toc10

GATEP

FLAG

IN

ADAPTER

20ms/div

0V

0V

5V

0V

5V

0V

PIN

MAX4864LEUT/
MAX4865LEUT/
MAX4866LEUT/
MAX4867EUT

MAX4864LELT/
MAX4865LELT/
MAX4866LELT/
MAX4867ELT

NAME FUNCTION

1 3 IN Voltage Input. IN is both the power-supply input and the overvoltage sense input.

2 1 GND Ground

3 2 FLAG
Faul t- Ind i cati on Outp ut. When E N g oes hi g h, FLAG b ecom es hi g h- i m p ed ance. FLAG
i s asser ted  hi g h d ur i ng  und er vol tag e l ockout and  over vol tag e l ockout cond i ti ons.
FLAG i s d easser ted  d ur i ng  nor m al  op er ati on. FLAG i s an op en- d r ai n outp ut.

4 6 GATEN
n-Channel MOSFET Gate-Drive Output. GATEN is the output of an on-chip charge
pump. When VUVLO < VIN < VOVLO, GATEN is driven high to turn on the external
n-channel MOSFET.

5 5 GATEP
p-Channel MOSFET Gate-Drive Output. GATEP is always on when input is above
ground and off when input drops below ground.

6 4 EN
Active-Low Enable Input. Connect to ground in normal operation. Drive EN high to
disable device and enter shutdown mode.

端子説明 ___________________________________________________________________

標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)

端子

名称 機　能

電圧入力。INは、電源入力と過電圧検出入力を兼ねています。

グランド

障害インジケータ出力。ENがハイになると、FLAGがハイインピーダンスになります。FLAG
は、低電圧ロックアウト状態および過電圧ロックアウト状態でハイにアサートされます。
FLAGは、通常動作の際にアサート解除されます。FLAGはオープンドレイン出力です。

nチャネルMOSFETゲート駆動出力。GATENは内蔵チャージポンプの出力です。
VUVLO < VIN < VOVLOのとき、GATENはハイに駆動されて外付けnチャネル
MOSFETをターンオンします。

pチャネルMOSFETゲート駆動出力。GATEPは、入力がグランドよりも高いとき
常にオンで、入力がグランドよりも低くなるとオフになります。

アクティブローイネーブル入力。通常動作ではグランドに接続してください。デバイスを
ディセーブルしてシャットダウンモードに入れるためには、ENをハイに駆動してください。
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6 _______________________________________________________________________________________

詳細 _______________________________
MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867は、
低電圧システムでは最高+28Vの過電圧および負電圧
から保護します。入力電圧が過電圧トリップレベルを
超えると、MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/
MAX4867は低コストの外付けnチャネルMOSFETを
ターンオフして保護対象部品の損傷を防ぎます。また、
これらのデバイスは、外付けpチャネルMOSFETを駆動
して負電圧入力から保護します。内蔵チャージポンプ
(｢ファンクションダイアグラム｣を参照)は、MOSFETの
GATENを駆動してシンプルで堅牢なソリューションを
実現します。パワーアップ時には、デバイスは50ms
待機してからGATENをハイに駆動します。オープン
ドレインのFLAG出力は、GATENがハイになってから
アサート解除されるまでのさらに50msの間ハイイン
ピーダンスに保たれます。FLAG出力は、過電圧障害に
対して直ちにハイをアサートします。

低電圧ロックアウト(UVLO)

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867の
標準UVLOレベルは+2.85V一定で、MAX4867のUVLO
レベルは+2.5Vです。VINがUVLOよりも低いとき、
GATENドライバはローに保たれ、FLAGがアサート
されます。

過電圧ロックアウト(OVLO)

MAX4864L、MAX4865L、MAX4866L、およびMAX4867
の標準OVLOスレッショルドはそれぞれ、+7.4V、
+6.35V、+5.8V、+4.65Vです。VINがOVLOよりも
高いとき、GATENドライバはローに保たれ、FLAGが
アサートされます。

FLAG出力

オープンドレインのFLAG出力は、入力電圧に障害が存在
するときホストシステムへの信号として使用されます。
パワーアップ時に、FLAGは、GATENがターンオンして
からアサート解除されるまでの50msの間ハイに保たれ
ます。FLAGは、過電圧および低電圧障害に対して直ち
にアサートします。障害条件が排除されると、FLAGは、
GATENがターンオンしてから50ms後にアサート解除
されます。プルアップ抵抗器をFLAGからホストシステム
のロジックI/O電圧に接続してください。

GATENドライバ

内蔵チャージポンプは低コストのnチャネルMOSFETの
使用でＩＮ電圧を超えてＧＡＴＥＮを駆動することを
可能にしています。チャージポンプは内蔵の+5.5V
レギュレータで動作します。

実際のGATEN出力電圧は、VINが+5.5Vを超えるか
またはOVLOトリップレベルを超えるかのいずれか早く
到来する期間までに、VINの約2倍になります。MAX4864L
の標準OVLOは+7.4Vであるため、GATENは+5.5V <
VIN <+7.4Vに対して約+10.5Vのほぼ一定に保たれます。
MAX4866Lの標準OVLOは+5.8Vですが、これは+5.5V
程度に下げることができます。GATEN出力電圧は、｢標準
動作特性｣に示すように、入力電圧の関数です。

GATEPドライバ

入力電圧がグランドを下回ると、GATEPがハイになって
外付けpチャネルMOSFETをターンオフします。入力
電圧がグランドを超えると、GATEPはローにプルダウン
されてpチャネルMOSFETをターンオンします。内蔵の
クランプは、入力(IN)が+28Vに上昇したときGATEP-IN
間電圧が+16Vを超えないようにしてpチャネルMOSFET
を保護します。

デバイスの動作

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867は、
デバイスの動作を制御するオンボードステートマシンを
実装しています。図5にフローチャートを示します。最初
のパワーアップ時に、VIN < UVLOまたはVIN > OVLOで
あれば、GATENが0Vに保たれ、FLAGがハイになります。

UVLO<VIN < UVLOであれば、デバイスは50msの内部
遅延後に起動します。内蔵チャージポンプはイネーブル
され、内蔵チャージポンプによってGATENはVINを超える
ようになります。GATENがハイになり始めてから50ms

STANDBY
GATEN = 0

FLAG = HIGH

TIMER STARTS
COUNTING 

VIN > UVLO

VIN < UVLO

VIN > OVLO

VIN > OVLO

OVLO CHECK
GATEN = 0

FLAG = HIGH

STARTUP
GATEN DRIVEN HIGH

FLAG = HIGH

ON
GATEN HIGH
FLAG = LOW

t = 50ms 

t = 50ms 

図5.  ステートダイアグラム
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(typ)のFLAGブランキング期間が終了するまで、FLAGは
起動時にハイに保たれます。この時点で、デバイスは
オン状態になります。

VINがUVLOを下回った場合は、必ず、FLAGがハイに
駆動され、GATENがグランドに駆動されます。

アプリケーション情報 _________________

MOSFET構成

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867は、
｢標準動作回路｣に示すようにコンプリメンタリMOSFET
構成で使用することができますが、図6に示すように単一
pチャネルMOSFETと背中合わせのnチャネルMOSFET
とで構成することもできます。

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867は、
1個のコンプリメンタリMOSFETまたは単一pチャネル
MOSFETと複数の背中合わせのnチャネルMOSFETを
駆動します。背中合わせ構成では、アダプタが存在
しないときやアダプタ電圧がUVLOスレッショルド未満
のとき逆電流がほぼゼロになります。

逆漏えい電流が問題でなければ、1個のMOSFETを使用
することができます。この方法は、同種類のMOSFETを
使用したとき損失が背中合わせの構成の場合の半分に
なり、低コストのソリューションとなります。入力を
実際にローにプルダウンすると、MOSFET内の寄生
ボディダイオードによって出力もローにプルダウンされ
ます。これが問題であれば、背中合わせの構成を使用
する必要があります。

MOSFETの選択

MAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867は、
コンプリメンタリMOSFETまたは単一pチャネルMOSFET
とデュアル背中合わせnチャネルMOSFET用に設計されて
います。多くの場合、4.5VのVGSに対応するRDS(ON)
付きMOSFETが使用に適しています。また、MOFFET
がMAX4864L/MAX4865L/MAX4866L/MAX4867の
+28V INの全範囲に対する耐性を持つように、VDSを
+30Vとします。表1は、MAX4864L/MAX4865L/
MAX4866L/MAX4867に使用するのに適したMOSFET
の選択肢を示します。

IN バイパスに関して

ほとんどのアプリケーションには、ADAPTERを1µFの
セラミックコンデンサでGNDにバイパスしてください。
リード長が長いために電源のインダクタンスが大きい
場合は、LCタンク回路によるオーバシュートが発生し
ないよう注意し、INが+30Vの絶対最大定格を超えない
よう必要に応じて保護してください。

ESDの試験条件

ESDの性能は多くの条件に左右されます。MAX4864L/
MAX4865L/MAX4866L/MAX4867は、ADAPTERを
1µFのセラミックコンデンサでグランドにバイパスした
ときのINへの+15kVの標準ESD抵抗に対して動作が保証
されています。

P N N
ADAPTER
-28V TO +28V OUTPUT

VIO

IN

FLAG

GATEN

1µF

GND

GATEP

MAX4864L
MAX4865L
MAX4866L
MAX4867

図6.  バックトゥバック外付けMOSFET構成

表1.  MOSFETの推奨製品

PART CONFIGURATION/
PACKAGE

VGS MAX
(V)

VDS MAX
(V) RON AT 4.5V (mΩ) MANUFACTURER

+30 143 (n-MOSFET)
Si5504DC

Complementary
MOSFET/1206-8

±20
-30 290 (p-MOSFET)

Si5902DC Dual/1206-8 ±20 +30 143 (n-MOSFET)

Si1426DH Single/µDFN-6 ±20 +30 115 (n-MOSFET)

Si5435DC Single/1206-8 ±20 -30 80 (p-MOSFET)

Vishay Siliconix

FDC6561AN Dual/SSOT-6 ±20 +30 145 (n-MOSFET)

FDG315N Single/µDFN-6 ±20 +30 160 (n-MOSFET)

FDC658P Single/SSOT-6 ±20 -30 75 (p-MOSFET)

FDC654P Single/SSOT-6 ±20 -30 125 (p-MOSFET)

Fairchild Semiconductor
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ヒューマンボディモデル

図7はヒューマンボディモデルを示し、図8はローイン
ピーダンスに対して放電したときにヒューマンボディ
モデルが生成する電流波形を示します。このモデルでは
測定するESD電圧まで充電された100pFコンデンサを
使用しています。この電圧は、1.5kΩの抵抗器を通して
デバイスに放電されます。

IEC 1000-4-2

1996年1月以後、EUで製造/販売されたすべての機器は、
厳格なIEC 1000-4-2仕様を満たすことが求められて
います。IEC 1000-4-2規格は、完成品のESD試験と
性能に適用されます。ただし、この規格は、集積回路に
特に言及していません。MAX4864L/MAX4865L/
MAX4866L/MAX4867は、ESD保護部品を追加する
ことなくIEC 1000-4-2のレベル3に合う機器を設計
する際に役立ちます。

ヒューマンボディモデルとIEC 1000-4-2を使用して
行われる各試験の主な相違は、IEC 1000-4-2ではピーク
電流が大きくなることです。IEC 1000-4-2 ESD試験
モデル(図9)では直列抵抗が低いために、この規格に
従って測定したESD耐電圧は、一般にヒューマンボディ
モデルを採用して測定したESD耐電圧よりも低くなり
ます。図10は、±8kV IEC 1000-4-2レベル4 ESD接触
放電試験に関する電流波形を示します。エアギャップ
試験は、デバイスに充電したプローブを近づけること
によって行います。接触放電法では、プローブを充電
する前にプローブをデバイスに接続します。

チップ情報 __________________________
TRANSISTOR COUNT: 727

PROCESS TECHNOLOGY: BiCMOS

CHARGE-CURRENT
LIMIT RESISTOR

DISCHARGE
RESISTANCE

STORAGE
CAPACITOR

Cs
100pF

RC
 1MΩ

RD 
1.5Ω

HIGH-
VOLTAGE

DC
SOURCE

DEVICE
UNDER
TEST

図7.  ヒューマンボディモデルによるESD試験モデル

IP 100%
90%

36.8%

tRI
TIME

tDL
CURRENT WAVEFORM

PEAK-TO-PEAK RINGING
(NOT DRAWN TO SCALE)

Ir

10%
0

0

AMPERES

図8.  ヒューマンボディモデルによる電流波形

tR = 0.7ns TO 1ns
30ns

60ns

t

100%
90%

10%
I P

EA
K

I

図10.  IEC 1000-4-2 ESD発生器の電流波形

CHARGE-CURRENT
LIMIT RESISTOR

DISCHARGE
RESISTANCE

STORAGE
CAPACITOR

Cs
150pF

RC
50Ω TO 100Ω

RD 
330Ω

HIGH-
VOLTAGE

DC
SOURCE

DEVICE
UNDER
TEST

図9.  IEC 1000-4-2 ESD試験モデル
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P NADAPTER OUTPUT

VIO

IN

FLAG

GATEN

GND

EN

GATEP

MAX4864L
MAX4865L
MAX4866L
MAX4867

+15V CLAMP

+5.5V
REGULATOR

UVLO AND OVLO
DETECTOR

2x CHARGE
PUMP

CONTROL
LOGIC AND TIMER

GATE
DRIVER

ファンクションダイアグラム ___________________________________________________
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LC

L

e

L
A

e

E

D

PIN 1 
INDEX AREA

beA

b

N

SOLDER 
MASK
COVERAGE

A             A

1

PIN 1
0.10x45∞

L
L1

(N/2 -1) x e)

XXXX
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SAMPLE 
MARKING

A1

A2

7

A
1

221-0164

PACKAGE OUTLINE,
6, 8, 10L uDFN, 2x2x0.80 mm
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COMMON DIMENSIONS

SYMBOL MIN. NOM.

A 0.70 0.75

A1

D 1.95 2.00

E 1.95 2.00

L 0.30 0.40

PKG. CODE N e b

PACKAGE VARIATIONS

L1

6L622-1 0.65 BSC 0.30±0.05

0.25±0.050.50 BSC8L822-1

0.20±0.030.40 BSC10L1022-1

2.05

0.80

MAX.

0.50

2.05

0.10 REF.

(N/2 -1) x e

1.60 REF.

1.50 REF.

1.30 REF.

A2

 - 

-DRAWING NOT TO SCALE- A
2

221-0164

PACKAGE OUTLINE,
6, 8, 10L uDFN, 2x2x0.80 mm

0.15 0.20 0.25

0.020 0.025 0.035
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〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16（ホリゾン1ビル）
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。
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